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IS61WV6416DBLL-8BI [ISSI] 

Standard SRAM, 64KX16, 8ns, CMOS, PBGA48, 6 X 8 MM, MO-207, TFBGA-48; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 IS61WV6416DBLL-8BI
	生产厂家：	
	    INTEGRATED SILICON SOLUTION, INC
      
	描述和应用：	Standard SRAM, 64KX16, 8ns, CMOS, PBGA48, 6 X 8 MM, MO-207, TFBGA-48
 静态存储器 内存集成电路
	PDF文件：	总21页 (文件大小：737K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：IS61WV6416DBLL-8BI参数
	是否Rohs认证	不符合
	生命周期	Active
	IHS 制造商	INTEGRATED SILICON SOLUTION INC
	零件包装代码	DSBGA
	包装说明	TFBGA, BGA48,6X8,30
	针数	48
	Reach Compliance Code	compliant
	ECCN代码	3A991.B.2.B
	HTS代码	8542.32.00.41
	风险等级	5.48
	Is Samacsys	N
	最长访问时间	8 ns
	I/O 类型	COMMON
	JESD-30 代码	R-PBGA-B48
	长度	8 mm
	内存密度	1048576 bit
	内存集成电路类型	STANDARD SRAM
	内存宽度	16
	功能数量	1
	端子数量	48
	字数	65536 words
	字数代码	64000
	工作模式	ASYNCHRONOUS
	最高工作温度	85  °C
	最低工作温度	-40  °C
	组织	64KX16
	输出特性	3-STATE
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	TFBGA
	封装等效代码	BGA48,6X8,30
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	GRID ARRAY, THIN PROFILE, FINE PITCH
	并行/串行	PARALLEL
	电源	2.5/3.3 V
	认证状态	Not Qualified
	座面最大高度	1.2 mm
	最大待机电流	0.000055 A
	最小待机电流	2 V
	子类别	SRAMs
	最大压摆率	0.07 mA
	最大供电电压 (Vsup)	3.6 V
	最小供电电压 (Vsup)	2.4 V
	标称供电电压 (Vsup)	3 V
	表面贴装	YES
	技术	CMOS
	温度等级	INDUSTRIAL
	端子形式	BALL
	端子节距	0.75 mm
	端子位置	BOTTOM
	宽度	6 mm
	Base Number Matches	1


	IS64WV6416DBLL-10BA3
	IS64WV6416DBLL-10BLA3
	AG2450CI
	AG2450CS
	MC-428LFH641FH-A60
	SG-636PH41.0010MC0:ROHS
	SG-636PCW48.0000MC:ROHS
	SG-636PTF2.2175MC0:ROHS
	SG-636SCW32.0010MC0:ROHS
	51952-104LF
	TPS65110RGER
	TPS65110RGERG4
	NS3762
	1874837
	597-5312-402
	597-5223-407
	597-5223-402
	597-5112-407
	NX6ABBA10A0AF
	ICS854S202AYI-01LFT
	ICS854S202AYI-01LF
	T6K18(UAM,5NS)
	941-006R12-12PN
	941-006N24-61SN
	941-006C10-20SN
	941-006C18-31SN
	941-006C22-39PN
	941-006M08-98PN
	941-006N08-98SN
	941-006N12-12PN
	941-006N14-4SN
	941-006N14-7SN
	941-006N22-55PN
	941-006NF16-24SN
	941-006NF20-16PN
	941-006NF22-32PN
	941-006R20-28SN
	941-006V14-4SN
	941-006V22-32SN
	941-006Y10-2PN
	941-006Y20-39PN
	941-006R24-57SN
	941-006R24-61PN
	941-006S10-6PN
	941-006S12-12PN
	941-006S18-8SN
	941-006V08-2SN
	941-006V10-6SN
	941-006C20-16SN
	941-006C20-25PN
	941-006G12-12PN
	941-006G14-4PN
	941-006N18-31SN
	941-006S20-39PN
	941-006Y10-6SN
	941-006Y12-12PN
	SI2315BDS-T1-E3
	MRF247
	MRF261
	MRF262
	MRF264
	MRF2628
	MRF4070
	1908897
	LGE410
	95228-301LF
	63823-5470
	PUA3111
	KSC2751
	KSC2751-R
	DAC16BWB
	DAC16FSZ
	DAC16ES
	RO3156E-2
	T491D685M035AT
	122363
	RJA05-1
	10030582-0000LF
	10030582-2100LF
	10069525-082440LF
	10069525-082049
	10069525-082143
	10069525-083143
	10069525-083542LF
	10069525-084040
	SI3400-TP-HF
	B5J3R0
	B5J3R0E
	1N6152AE3
	1N6155AE3
	1N6139AE3
	1N6142AE3
	1N6144AE3
	1N6145AE3
	1N6148AE3
	1N6148E3
	1N6162E3
	1N6163AE3
	1N6166E3
	1N6168E3
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描述和应用

Standard SRAM, 64KX16, 8ns, CMOS, PBGA48, 6 X 8 MM, MO-207, TFBGA-48
 静态存储器 内存集成电路
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